XXVIII conference on plasma physics and CF, February, 19-23, 2001, Zvenigorod

XXVIII Звенигородская конференция по физике плазмы и УТС, 19-23 февраля 2001 г.

ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСОКОЗАРЯДНЫХ ИОНОВ В ПОЛЕ ИНТЕНСИВНОГО ФЕМТОСЕКУНДНОГО ЛАЗЕРНОГО ИМПУЛЬСА.

Н.Е. Андреев, М.В. Чеготов
Институт Теплофизики Экстремальных Состояний
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Исследована ионизация вещества полем интенсивного короткого лазерного импульса как механизм, лежащий в основе создания высокопродуктивных источников высокозарядных ионов с уникальными характеристиками: низкой температурой (меньше чем 100 эВ), высокой направленностью (малым разбросом скоростей по направлениям) и узким распределением ионов по зарядовым числам. Определена остаточная энергия ионов (наименьшая из возможных после ионизации газа коротким интенсивным лазерным импульсом) как функция параметров лазерного излучения и вещества газа [1]. Оценена скорость передачи электронной тепловой энергии ионам, принимая во внимание многогрупповую структуру энергетического распределения свободных электронов, образующихся в результате ионизации лазерным импульсом [2]. Показано, в частности, что для уменьшения радиального пондеромоторного ускорения ионов Xe+26 необходимо, чтобы мощность лазерного импульса превышала 100 ТВт.
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